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Radjoodbiorezy ukiad potaczen, w ktorym zastosowana jest lampa wielosiatkowa.
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Pierwszenstwo: 30 czerwca 1933

Wynalazek dotyczy radjoodbiorczego
ukladu polaczen, a w szczegélnosci ukla-
du polaczer, w ktérym jedna lampa spel-
nia rézne czynno$ci. Uklad polaczen we-
dlug wynalazku zawiera lampe wielosiat-
kowa, zaopatrzona w jedna katode, w jed-
na siatke sterujaca, w jedna anode oraz
przynajmniej w jedna elektrode pomocni-
cza, umieszczong wpoblizu katody. Lampa
ta stuzy do wzmacniania modulowanych
drgari wielkiej lub posredniej czestotliwo-
§ci, a jednocze$nie do prostowania oraz
wzmacniania drgari matej czestotliwosci.

Wedlug wynalazku miedzy siatke ste-
rujaca a katode jest wlaczony obwod
wielkiej lub posredniej czestotliwosci, na-
tomiast w obwodzie anodowym znajduje

r. (Stany Zjednoczone Ameryki).

si¢ szeregowy uklad polaczen obwodu
wielkiej lub posredniej czestotliwosci z
impedancja matej czestotliwosci, przyczem
ta ostatnia jest zabocznikowana wzgledem
wielkiej czestotliwoéci. Obwéd wielkiej
lub posredniej czestotliwosci, lezacy w ob-
wodzie anodowym, jest sprzezony z opor-
noécia pozorna, wlaczona Ww szereg ze
zmiennym i stalym opornikiem omowym i
lezaca miedzy anoda pomocnicza a katoda.
Spadek napigcia, powstajacy na zmiennym
oporniku, jest doprowadzany do siatki ste-
rujacej, matomiast spadek napiecia na ca-
tym oporniku okresla poczatkowe napigcie
siatkowe jednej lub kilku lamp uktadu po-
laczen.

Wynalazek wyja$niono blizej na ry-



sunku, przedstawiajacym tytultem przy-
kladu posta¢ wykonania ,ukladu polaczen

" ‘wellug ‘:%A:lazku. ,E\Ia‘ rysunku tym cyfra
1 ozna clﬁmpef eleltronows, zaopa-
trzpna wkatode 2, siatke*sterujaca 3, siat-

ke ostonna 4, siatke chwytajaca 5, anode

6 oraz anod¢ pomocnicza 7, umieszczona

wpoblizu katody. Tego rodzaju lampa

znana jest pod nazwa ,diodopentody’”. W

ukiadzie polaczen wedlug wynalazku lam-

pa ta jest zastosowama do wzmacniania
modulowanych drgan wielkiej lub posred-
niej czestotliwosci, a jednoczesnie do pro-
stowania oraz wzmacniania drgan malej
czestotliwoéci. Wzmacniane drgania wiel-
kiej lub posredniej czestotliwosci sg do-
prowadzane do obwodu 8, lezacego miedzy
siatka sterujaca 3 a katoda 2. Obwéd 8 jest
nastrojony na wzmacniane drgamia wiel-
kiej lub posredniej czestotliwosci. W ob-

wodzie anodowym znajduje si¢ obwod 9,

polaczony szeregowo z transformatorem

10 matej czestotliwosci i nastrojony na

podlegajace wzmocnieniu drgania wielkiej

lub posredniej czestotliwosci.
Wzmocnione drgania wielkiej lub po-

$redniej czestotliwosci sa odprowadzane

indukcyjnie z obwodu 9 do obwodu, ktéry

zawiera diode, skladajacy si¢ z katody 2

i anody pomocniczej 7, regulowany cze$é

opornika 11, opornik 12 oraz cewke I13.

Prad, wyprostowany w diodzie, posiada

sktadowa, malej czestotliwosci oraz skla-

dowa pradu stalego, wskutek czego na o-

porniku 12 i na czesci opornika 11, lezacej

w obwodzie diody, powstaje mapiecie ma-

lej ‘czestotliwosci oraz napiecie pradu sta-

lego. Napiecie pradu statego jest dopro-

wadzane przewodem 14, polaczonym z

tym koricem opornika 12, ktérego poten-

cjal jest ujemny wzgledem katody, do u-

nzadzenia, sluzacego do samoczynnego re-

gulowania matezenia dZwigku. Prad wypro-
stowany plynie poprzez opornik 12 w kie-
runku, wskazanym strzalka, wskutek cze-
go do siatki wzglednie do siatek jednej

wzglednie kilku lamp poprzedzajacych
jest doprowadzane ujemne napigcie po-
czatkowe w taki sposéb, ze mapigcie to
zwigksza si¢ w kierunku ujemnym przy
zwigkszaniu si¢ amplitudy wzmacnianych
drgan wielkiej lub posredniej czestotliwo-
Sci. Wskutek tego zmniejsza si¢ wzmoc-
nienie tych lamp. Spadek napigcia pradu
stalego na oporniku 12 jest uzyty zatem do
samoczynnego regulowania  natgzZenia
dzwigku w zaleznosci od amplitudy wzmac-
nianych drgad. Napigcia matej czestotliwo-
$ci, powstajace na cze¢sci opornika 11, le-
zacej w obwodzie diody, sa doprowadza-
ne poprzez przewod 15, kondensator
sprzegajacy 16 i obwod 8, stanowigcy ma-
1a oporno$¢ wzgledem drgan malej cze-
stotliwosci, do siatki sterujacej 3 lampy J1.
Opornik sprzegajacy 17 jest obliczony tak,
Ze stanowi on stosunkowo duza opornosé
wzgledem drgai malej czestotliwosci.
Kontakt ruchomy 18 stuzy do regulowania
amplitudy napie¢ malej czestotliwosci, do-
prowadzanych do siatki 3, a to dzigki te-
mu, ze do obwodu diody jest wlaczona
wigksza lub mmiejsza cz¢$¢ opornika 11,
lezaca jednoczesnie w obwodzie siatko-
wym. Im wi¢ksza cze$¢ opornika 11 znaj-
duje si¢ w obwodzie diody, tem wicksze
napiecie malej czestotliwosci dziata na
siatke sterujaca.

Kondensator 19, kondensator 20, leza-
cy rownolegle do transformatora 10 matej
czgstotliwosci, oraz kondensator 21, leza-
cy miedzy niepotaczonym z siatka koricem
obwodu drgan 8 a katoda, sa kondensato-
rami bocznikujgcemi.

Drgania malej czestotliwosci, powsta-
jace na siatce 3, s3 wzmacniane w lampie
1 i doprowadzane poprzez transformator
wyjéciowy 10 do nastepnego stopnia
wzmocnienia malej czestotliwosci lub do
glosnika. Poczatkowe napiecie siatkowe
dostarczane jest lampie 7 dzieki spadkowi
napiecia anodowego pradu stalego na o-
porniku 22, zabocznikowanym kondensa-



torem 23. Zrédlo napiecia dodatniego siat-
ki oslonnej 4 nie jest podane na rysunku.
Siatka chwytajaca 5 jest polaczona prze-
wodzaco z katoda badZz wewnatrz, badz
tez nazewnatrz lampy.

Zastrzezenie patentowe.

Radjoodbiorczy uklad potaczer, w
ktérym zastosowana jest lampa wielosiat-
kowa, zawierajaca jedna katode, jedna
siatke¢, jedna anode oraz przynajmniej
jedna anode pomocnicza, umieszczona
wpoblizu katody i sluzaca do wzmacniania
modulowanych drgan wielkiej lub posred-
niej czestotliwosci, a jednoczesnie do pro-
stowania i wzmacniania drgan malej cze-
stotliwoéci, - znamienny tem, ze miedzy
siatka sterujaca a katoda lezy obwod wiel-
kiej lub posredniej czestotliwosci, obwod
za§ anodowy zawiera szeregowy uklad

polaczeri obwodu wielkiej lub posredniej
czestotliwosci i opornoéci pozornej malei
czestotliwosci, ktora, to opornosé pozorna
jest zabocznikowana wzgledem drgan wiel-
kiej czestotliwosci, natomiast obwéd wiel-
kiej lub posredniej czestotliwosci jest
sprzezony z impedancja, wlaczona w sze-
reg ze zmiennym i stalym opornikiem o-
mowym i lezaca miedzy anoda pomocni-
cza a katods, przyczem spadek napiecia
matej czestotliwoéci, wystepujacy na
zmiennym oporniku, jest doprowadzany
do siatki sterujacej, spadek zas napiecia
pradu statego na calym oporniku okresla
poczatkowe napiecie siatkowe jednej lub
kilku lamp ukladu potfaczer.

RadioCorporationof America.
Zastepca: M. Skrzypkowski,

rzecznik patentowy.
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Druk L. Boguslawskiego i Ski, Warszawa.
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